
 
IR2OAE, IR3OAE Osnovi analogne elektronike - rešenja zadataka, kolokvijum 2014: 
 
1. Beleške za predavanja, „2_Dioda.pdf“, slajdovi 35, 37 i 39. 
a) ( )240 2 10p eff Dv V= ⋅ − 240 2 10= ⋅ ; 
b) 24Vp effv = . 
 
2. Beleške za predavanja, „3_Bipolarni_tranzistor.pdf“, slajdovi 18 i 25. 
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4.   
 
I 10V U Dv V− ≤ < − , DZ direktno polarisana, M1 isključen 
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II D U TV v V− ≤ < , DZ je isključena, M1 isključen 
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III T U ZV v V≤ < , DZ je isključena, M1 vodi u zasićenju (po uslovu zadatka) 
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IV 10VZ UV v< ≤ , DZ inverzno polarisana i vodi u proboju, M1 vodi u zasićenju (po uslovu zadatka) 
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Potrebno je obezbediti da tranzistor ne ulazi u triodnu oblast odnosno da važi: 
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c) 3 0 2|| ( (1 ) ) 11.76kΩuR R r Rπ β= + + =  
d) 4|| 1.46kΩi CR R R= =  
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